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Silizium-NPN-Epitaxial-HF-Transistor fiir VHF/UHF-Anwendungen
bis in den GHz-Bereich.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for VHF and UHF applications
up to GHz-range.

Abmessungen - Dimensions

Mafle in mm
M2:1

254 489 579 os?
Normgehause
DIN 18 A 4
JEDEC TO 72
Gewicht - Weight
max. 0,5 g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo 30 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 15 Vv
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 25 v
Kollektorstrom Ic 25 mA
Kollektorspitzenstrom lem 50 mA
Gesamtverlustleistung Piot 200 mw
tamb g 250 C
Sperrschichttemperatur i 200 °C
Lagerungstemperatur tsig —65...+200 °C
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Wiarmewiderstiande - Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Sperrschicht-Gehause

880 °C/W
580 °C/W

Rthua
Rtnic

IA 1A

Statische Kenngrof3en - DC characteristics

Umgebungstemperatur t;mp = 25° C

Kollektorreststrom
Uce = 15V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lc = 10 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc = 10 mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Il = 10 pA
Kollektor-Sattigungsspannung
bei ic = 20 mA, fur die Kennlinie,
die bei gleichem Basisstrom durch
den Kennlinienpunkt

Uce = 1V, Ic = 22 mA geht.

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéaltnis
Uce =1V, !lc=2mA
Uce = 1V,lc =25 mA

Min. Typ. Max.

lceo™) 10 nA
Upryceo®) 30 \Y
Uer)ceo®} 15 \Y;
Usryeso*) 2,5 \Y;
Ucesat 0,75 V
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hee*) 25 150
hre 20 125

Dynamische KenngroBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur tamp = 25° C

Transit-Frequenz

Uce =5V,Ic= 2mA, f =500 MHz

Uce = &V, Ic = 20mA, f = 500 MHz
RauschmanB ‘

Uce = 5V,Ilc = 2mA, f= 100 MHz

Uce=5V,Ic = 2mA, f =200 MHz

Uce = 5V,ic = 2mA, f = 500 MHZz
Kollektor-Basis~-Kapazitat

Ucs = 10V, Ie=0mA,f = 10MHz
Rickwirkungskapazitat

Uce = 5V,lc = 2mA,f = 100 MHz

*YAQL = 0,65%
1} bei Rauschanpassung
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Min. Typ. Max.

fr 1 GHz
fT 1,3 GHz
F1) 4 dB
F1) 35 dB
F 5 dB
Ccso 1,5 pF
Care 0,6 0,8 pF
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Min. Typ. Max.

Leistungsverstérkung Vpemax ) 22 dB
Uce = 5V,lc= 2mA,f = 100MHz

Ausgangsleistung
Uce = 10V,ic = 14 mA,s2 = 2, Pa 10 12 mw
f1 = 202 MHz, f2 = 205 MHz, fim = 208 MHz
dm = - 30dB
Uce = 10V,lc = 14 mA,s2 = 2, Pa 12 ' mw
f4 = 798 MHz, f2 = 802 MHz, fim = 806 MHz
dm = —30dB

Vierpol KenngrdBen - Two port characteristics

Umgebungstemperatur tamp = 256°C
Min. Typ. Max.

Emitterschaltung
Uce = 5V,lc = 2mA,f = 500 MHz

Eingangsleitwert die 16 mS

bie 12 mS

Ruckwaértssteilheit lyrel 1,55 mS
—Pre 102°

Vorwartssteilheit lytel 45 mS
—~Pio 75°

Ausgangsleitwert Joe 190 nS

boe 6 mS

3 Rg = RL, neutralisiert
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